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Lata 2009 1 2010 to okragle rocznice waznych dla
historii ITME wydarzen — powstania ITME oraz po-
przedzajacego go Osrodka Naukowo-Produkeyjnego
Materialéw Polprzewodnikowych (ONPMP).

W pierwszej publikacji z cyklu ,,JITME — wczoraj
1 dzi$” przedstawiony zostanie krotki zarys historii
Instytutu.

WSTEP

Po drugiej wojnie $wiatowe] w Polsce zaczela sig
odradza¢ elektronika.. Powstaly fabryki produkujace
lampy radiowe, odbiorniki 1 nadajniki zgrupowane
w Zjednoczeniu Przemyshi Elektronicznego UNI-
TRA. Odkrycie tranzystordw, ukladow scalonych,
diod luminescencyjnych i lasera otworzylo przed
clektronika nowe perspektywy. W Polsce szybko
podjeto prace nad tymi nowymi kierunkami. Prof.
dr hab. inz. Witold Rosinski skonstruowal pierwszy
w kraju tranzystor germanowy. Z czg¢sci Instytu-
tu Podstawowych Problemow Techniki Polskiej
Akademii Nauk stworzono Instytut Technologii
Elektronowej (ITE), ktérego celem bylo opracowy-
wanie nowych podzespolow pdlprzewodnikowych
(tranzystordéw, ukladéw scalonych), podzespoldow
magnetycznych (magnesy pamigei) 1 podzespolow
opartych o tzw. efekty kwantowe (maseréw, diod
luminescencyjnych i laserow). Z czasem Instytut ten
przeniesiono do nowopowstalego Naukowo-Produk-
cyjnego Centrum Polprzewodnikow (NPCP CEMI)
wraz z Przemyslowym Instytutem Elektroniki (PIE),
Fabryka Polprzewodnikéw TEWA oraz kilkoma za-
kladami zlokalizowanymi poza Warszawa.

OSRODEK NAUKOWO-PRODUK-
CYJNY MATERIALOW POLPRZE-
WODNIKOWYCH

7 lipca 1970 r. Zarzadzeniem Dyrektora CEMI
zostal powolany Osrodek Naukowo-Produkcyjny
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Materialow Pélprzewodnikowych (ONPMP), dziala-
jacy w ramach Przemyslowego Instytutu Elektroniki,
a 15 lipca 1971 r. Zarzadzeniem Ministra Przemyslu
Maszynowego ONPMP stal si¢ jednostka na pelnym
rozrachunku gospodarczym, dzialajaca w ramach
NPCP CEML

Przedmiotem dzialania ONPMP wedlug wy-
danego w 1972 r. pierwszego katalogu nicktorych
opracowan Osrodka z lat 1971-1972 bylo rozwia-
zywanie problemoéw materialowych w pelnych
cyklach rozwojowych poprzez prowadzenie prac
naukowo-badawczych stosowanych, prac rozwojo-
wych 1 wdrozeniowych oraz prowadzenie produk-
¢ji doswiadczalnej w Zakladzie Doswiadczalnym
Osrodka. Prace te obejmowaly tematyke zwiazana
z opracowywaniem technologii i badaniami w za-
kresie nastepujacych materialow:

- krzemu 1 german,
- zwiazkow pélprzewodnikowych grupy AMBY i

ATBY,

- metali wysokiej czystosci 1 stopow specjalnych,
- zwiazkoéw chemiczncy stosowanych w produkcji

clementow polprzewodnikowych 1 ukladow mi-

kroelektronicznych,

- materialow dielektrycznych oraz wyrobow z tych
materialow,
- azurow do ukladéw scalonych.

Inicjatorem powstania ONPMP oraz jego pierw-
szym Dyrektorem zostal prof. Boleslaw Jakowlew, a
jego zastgpea 1 Dyrektorem ds. Rozwoju mgr Pawel
Drzewiecki.

W sklad ONPMP weszty:

e pion materiatowy Przemystowego Instytutu Elek-
troniki obejmujacy:

— Zaklad Metali Prozniowych,

— Zaklad Materialow Specjalnych,

— Zaklad Ceramiki,

— Zaklad Analiz Chemicznych,

— Zaklad Zwigzkoéw Nieorganicznych,

— Zaklad Aplikacji Past,
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e Oddzial Zamiejscowy Przemystowego Instytutu
Elektroniki w Koszalinie

o cze$¢ materiatowa Zaktadu Do$wiadczalnego FP
TEWA w sklad, ktérej wchodzity:

— Zaklad Technologii Materiatow Polprzewodni-

kowych,

— Zaklad Technologii Zwiazkéw Polprzewodni-

kowych,

— Zaklad Badan Materialéw Pélprzewodniko-

wych

e Wydzial P-1 FP TEWA (z dniem 1.01.1971 r.)

W latach 1970/71 powstaly tez obslugujace
Osrodek:

- Dzial Metodyki i Aparatury Pomiarowej pod kie-

rownictwem inz. Tadeusza Zero,

- Zakladowy Osrodek Informacji Naukowej, Tech-

nicznej i Ekonomicznej pod kierownictwem Ja-

nusza Generowicza.

W 1973 r. zaczal ukazywaé si¢ kwartalnik pt.
Materialy Elektroniczne. Kolegium redakcyjnemu
przewodniczyl Dyrektor ONPMP prof. Boleslaw
Jakowlew, a autorami pierwszego numeru byli:

— Brzozowski W.: Badania nad otrzymaniem
warstw epitaksjalnych arsenku galu z fazy gazo-
wej w ukladzie otwartym Ga-AsCl-H ,

— Pietras E., Hruban A.: Materialy pdlprzewodni-
kowe dla przyrzadow optoelektronicznych,

— Mielnik J.: Spektrometr masowy podwojnie ogni-
skujacy,

— Wiosinski W.: Pomiary i1 badania rozkladu tem-
peratur 1 naprezen w zlaczach ceramika-metal.
Rok pozniej — w 1974 1. Osrodek rozpoczat wyda-

wanie monografii pt. Prace ONPMP, ktorego redakto-

rem naczelnym byl rowniez Dyrektor ONPMP prof.

Bolestaw Jakowlew, zastepca mgr Pawel Drzewiecki,

a redaktorami dzialowymi: dr inz. Jan Bekisz, prof.

Bohdan Ciszewski, dr inz. Zenon Horubala, dr inz.

Andrzej Hruban, mgr inz. Czeslaw Jaworski, Edward

Szabelski, prof. Wladystaw Wlosinski, sekretarzem

Redakcji mgr Ewa Brojan.

Autorem monografii opublikowane] w pierwszym
numerze Prac ONPMP pt. Badania nad zlaczami
metal-szafir, metal-lukalox byla dr inz. Wieslawa
Olesinska.

W latach siedemdziesiatych ONPMP skladal si¢
z trzech pionow:

- Pionu Badan Strukturalnych, kicrowanego przez
dr. inz. Zenona Horubalg,

- Pionu Diclektrykow, kierowanego przez prof.
Andrzeja Szymanskiego,

- Pionu Chemii kierowanego przez dr. inz. Jana
Bekisza.

W sklad Pionu Badan Strukturalnych wchodzily:

- Zaklad Badan Strukturalnych kierowany przez
prof. B. Jakowlewa z Pracowniami: Badan Po-
wierzchniowych, Mikroskopii Elektronowej,
Rentgenografii, Badan Przemian Fazowych,

- Zaklad Metali Prozniowych z Pracowniami: Me-
talurgii Prézniowej, Metalurgii Proszkow, Prze-
robki Plastycznej, Obrobki Cieplnej, Technologii
1 Wdrozen,

- Zaklad Technologii Materialow Polprzewodniko-
wych kierowany przez dr inz. Andrzeja Bukow-
skiego z Pracowniami: Monokrystalizacji Bez-
tyglowe] Krzemu, Monokrystalizacji Tyglowej
Krzemu,

- Zaklad Technologii Zwigzkdéw Polprzewodniko-
wych kierowany przez dr inz. Andrzeja Hruba-
na z Pracowniami: Syntezy i Monokrystalizacji,
Epitaksji, Aplikacji Materialow Polprzewodniko-
wych,

- Zaklad Badan Materialéw Polprzewodnikowych
kierowany przez dr. Karola Nowysza z Pracow-
niami: Badan Fizyko-Elektrycznych, Badan Elek-
trooptycznych,

- Zaklad Materialow Specjalnych kierowany przez
dr. inz. Zenona Horubal¢ z Pracowniami: Metali
Wysokigj Czystosci, Monokrystalizacji Materia-
Iow Tlenkowych,

- Zaklad Epitaks;ji kiecrowany przez dr inz. Elzbietg
Nossarzewska-Orlowska z Pracowniami: Obrébki
Mechaniczno-Chemicznej, Technologii 1 Wdro-
zen, Badan Rozwojowych.

W sklad Pionu Dielektrykéw wehodzily:

- Zaklad Ceramiki, kiecrowany przez mgr inz. Mari¢
Adamiec, z Pracowniami: Ceramiki dla Mikro-
elektroniki, Ceramiki Konstrukcyjnej i Podlozo-
wej, Badan Ceramicznych,

- Zaklad Zlacz Ceramicznych i Zastosowan, kie-
rowany przez prof. Wladyslawa Wlosinskiego,
z Pracowniami Pomiardw, Metalizacji, Wdrozen
Przemystowych, Szkiel Krystalicznych, Zlacz
Dyfuzyjnych,,

- Zaklad Podlozy Dicelektrykow w Koszalinie z Pra-
cowniami: Tworzyw Podlozowych, Technologii
Podlozy, Nadzoru Technicznego 1 Wdrozen,

- Zaklad Zlacz Szklo-Metal w Koszalinie, kierowa-
ny przez mgr inz. Jerzego Maleckiego, z Pracow-
niami: Konstrukcyjno-Technologiczna, Spickow,
Zlacz Szklo-Metal,

- Zespdl Problemowy ds. Prototypéw Ceramicz-
nych kierowany przez inz. Kacpra Olejniczaka.

W sklad Pionu Chemii wchodzily:

- Zaklad Analiz kierowany przez mgr inz. Czeslawa
Jaworskiego z Pracowniami: Spektrometrii Mas,
Spektrografii Emisyjnej, Analiz Chemicznych,
Analizy Gazow,
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- Zaklad Zwiazkdéw Nieorganicznych kierowany
przez dr inz. Waclawa Rec¢ko z Pracowniami:
Zwiazkow Czystych, Tworzyw Sztucznych, Roz-
puszczalnikow,

- Zaklad Technologii Chemicznej kierowany przez
dr inz. Henrvka Majewskiego z Pracowniami:
Fotomasek, Trawienia Ksztaltowego, Pokry¢ Gal-
wanicznych,

- Zaklad Past kierowany przez mgr. Rajmunda Izba-

nera, z Pracowniami: Technologiczna, Materialow

Wyjsciowych, Preparatyki Past.

Zaklady te zlokalizowane byly w Warszawie
w wielu miejscach: na ul. Konstruktorskiej - gdzie
miescila si¢ rowniez dyrekcja Instytutu, w gmachu
PASTy przy ul. Zielnej, na tereniec FP TEWA przy
ul. Domaniewskiej 1 w Przemyslowym Instytucie
Elektroniki na ul. Dlugiej. W 1975 r. Osrodek uzy-
skal tereny na rozbudowg i modernizacjg przy ul.
Woélczynskiej, gdzie w 1977 1. rozpocz¢la si¢ budowa
nowej siedziby Osrodka.

29 grudnia 1977 r., zarzadzeniem Ministra Prze-
myshi Maszynowego, ONPMP zostal bezposrednio
podporzadkowany Zjednoczeniu Przemyslu Pod-
zespolow 1 Materialéw Elektronicznych UNITRA
ELEKTRON, a rok poézniej na terenie Zakladu
Doswiadczalnego ONPMP powstaly zaklady produk-
cyjne 1 utworzono Centrum Naukowo-Produkcyjne
Materialow Polprzewodnikowych (CNPMP), ktérego
Dyrektorem zostal rowniez Dyrektor ONPMP prof.
Boleslaw Jakowlew.

INSTYTUT TECHNOLOGII MATE-
RIALOW ELEKTRONICZNYCH -
WCZORAJ

Instytut Technologii Materialow Elektronicznych
(ITME), wchodzacy w sklad struktury CNPMP, po-
wstal 5 lutego 1979 roku powstal na bazie ONPMP
Zarzadzeniem Prezesa Rady Ministrow. Dyrektora-
mi Osrodka, a poznigj Instytutu byli dyrektorowie
Centrum, prof. B. Jakowlew do czerwca 1982r,
a nastepnie dr inz. Mieczyslaw Fracki do sierpnia
1987 1.

W 1987 r. statut ITME zostal dostosowany do
Ustawy o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych
z dnia 25.07.1985 r. i dyrektorem Instytutu zostal
w sierpniu 1987 r. doc. dr hab. inz. Wieslaw Marci-
niak. W 1990 r. bezposredni nadzor nad ITME objat
Minister Przemystu.

Przewodniczacym Rady Naukowej Instytutu
zostal prof. dr hab. Bohdan Ciszewski, a po nim
w latach 1981 — 1991 r. prof. Bohdan Paszkowski.
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W latach 1991-1997 ponownie Przewodniczacym
Rady Naukowej byl prof. B. Ciszewski, aod 1997 r.
do dzi$ Radzie Naukowej ITME przewodniczy prof.
dr hab. inz. Wladystaw Wilosinski.

W 1989 r. ITME skladal si¢ z 3 pionow badaw-
czo-rozwojowych:

- B-1 Technologii Materialow Monokrystalicznych
pod kierownictwem mgr Andrzeja Tumanskiego
obejmujacy zaklady: Technologii Krzemu (kier.
dr inz. Andrzej Bukowski), Technologii Zwiaz-
kéw Polprzewodnikowych (kier. dr inz. Andrzej
Hruban), Epitaksji (kier. dr inz. Elzbicta Nossa-
rzewska-Orlowska), Technologii Monokryszta-
low Tlenkowych (kier. dr Zygmunt Luczynski),
Zastosowan Materialow Monokrystalicznych
(kier. dr inz. Lech Dobrzanski),

- B-2 Technologii Metali 1 Dielektrykoéw pod
kierownictwem doc. dr inz. Jana Kowalczyka
obejmujacy zaklady: Kompozytéw (kier. mgr
inz. Henrvk Mogielnicki), Ceramiki 1 Zlaczy
(kier. doc. dr Zdzislaw Librant), Technologii
Chemicznych (kier. dr inz. Eugeniusz Najdeker),
Szkiel (kier. dr Longin Kociszewski), Metalurgii
(kier. mgr M. Romanis), Past (kier. dr inz. Selim
Achmatowicz) oraz Samodzielna Pracownia Su-
rowcoéw Elektronicznych

- B-3 Miernictwa 1 Urzadzen Specjalnych pod
kierownictwem inz. Tadeusza Zero w sklad
ktérego wchodzily Zaklady: Unikalnych Metod
Pomiarowych (kier. dr inz. Krzysztof Kalinow-
ski), Miemictwa (kier. mgr inz. Piotr Cybulski),
Budowy Urzadzen Technologicznych (kier. inz.
Wojciech Strzelecki).

Pion Sekretarza Naukowego pod kierownictwem
prof. dr hab. inz. Andrzeja Jelenskiego obejmujacy
Sekcj¢ Rozwoju 1 Oceny Kadr, Zespol Rzecznikow
Patentowych, Osrodek Informacji Naukowej,
Technicznej oraz Dzial Wynalazczosci, obslugiwaly
nie tylko Instytut, lecz rowniez inne jednostki
CNPME.

Zastgpcami Dyrektora byli: ds. Rozwoju dr inz.
Jan Bekisz, ds. Ekonomiczno-Finansowych mgr
Edward Sawicki, a ds. Budowy Urzadzen Techno-
logicznych Bogdan Zalewski.

W 1991 r. nastapily pewne zmiany organizacyjne.
Zastgpea Dyrektora ds. Materiatow Monokrystalicz-
nych zostal dr inz. Andrzej Bukowski obejmujac
Pion B-1. Kicrownik Pionu B-2 doc. dr hab. inz.
Jan Kowalczyk zostal Zastgpca Dyrektora ds. Metali
1 Dielektrykow, Zastgpca Dyrektora ds. Technicznych
inz. Jozef Srembowski. Mgr inz. Andrzej Tumanski
zostal Glownym Specjalista ds. Marketingu, Kierow-
nik Pionu B-3 inz. Tadeusz Zero zostal Gléwnym
Inzynierem ds. Miernictwa 1 Urzadzen Specjalnych,
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a kierownik Zakladu Zastosowan Materialow dr inz.
Lech Dobrzanski — Glownym Inzynierem ds. Pod-
zespolow Elektronicznych (Pion B-4).

W 1992 1. nastapily dalsze zmiany organizacyjne,
zaklady badawcze zostaly bezposrednio podpo-
rzadkowane Dyrektorowi, a pozostalymi dzialami
kierowali: Sekretarz Naukowy prof. dr hab. inz. An-
drzej Jelenski, Z-ca dyr. ds. Technicznych inz. Jozef
Srembowski, Gléwny Ekonomista mgr Malgorzata
Smietanowska, Glowny Ksiggowy Teresa Rymsza i
Glowny Specjalista ds. Marketingu mgr inz. Andrzej
Tumanski. Struktura ta z niewielkimi zmianami
przetrwala do dnia dzisiejszego, a w 2008 r. Dyr.
inz.J. Srembowski zostal Z-ca Dyrektora ds. Admi-
nistracyjno-Technicznych.

W lutym 1994 r., w wyniku konkursu, Dyrekto-
rem Instytutu zostal kierownik Zaktadu Technologii
Materialéw Tlenkowych dr Zygmunt Luczynski,
ktory kieruje Instytutem do dnia dzisiejszego, a kie-
rownikiem ww. Zakladu doc. dr hab. inz. Tadeusz
Lukasiewicz.

INSTYTUT TECHNOLOGII MA-
TERIALOW ELEKTRONICZNYCH
—DZIS

Instytut Technologii Materialow Elektronicznych
stal si¢ wiodacym polskim o$rodkiem prowadzacym
badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe
w zakresie fizyki ciala stalego, projektowania i tech-
nologii nowoczesnych materialow, struktur 1 podze-
spotow dla mikro- 1 nano- elektroniki, fotoniki 1 in-
zynierii nalezac stale w rankingu Ministerstwa Nauki
1 Szkolnictwa Wyzszego do instytutow I kategorii.

Aktualnie w sklad Instytutu wchodza podlegle
bezposrednio Dyrektorowi Zaklady:

- Z-1 Laboratorium Charakteryzacji Materialow
Wysokiej Czystosci — kier. dr inz. Wanda Soko-
lowska,

- Z-2 Badan Mikrostrukturalnych — kier. prof. dr
hab. inz. Andrzej Turos,

- Z-3 Samodzielna Pracownia Kompozytéw Ce-
ramiczno-Metalowych — kier. doc. dr hab.inz.
Katarzyna Pietrzak,

- Z-4 Ceramiki, Zlaczy i Kompozytdéw — kier. doc.
dr Zdzislaw Librant,

- Z-5 Technologii Krzemu - kier. mgr inz. Piotr
Zabierowski,

- Z-6 Technologii Zwiazkow Polprzewodnikowych
—kier. dr inz. Andrzej Hruban,

- Z-7 Optoelektroniki — kier. doc. dr hab. inz. An-
drzej Malag

Z-8 Technologii Chemicznych i Ochrony Srodo-

wiska — kier. dr inz. Ludwika Lipinska

- Z-10.1 Samodzielna Pracownia Szkiel — kier.
dr inz. Ryszard Stgpien

- Z-11.1 Samodzielna Pracownia Spektrometrii

Mossbauerowskiej — kier. prof. dr hab. Michat

Kopcewicz
- Z-14 Epitaksji — kier. dr Jerzy Samecki
- Z-15.1 Samodziclna Pracownia Epitaksji 1 Zwiaz-

kéw Polprzewodnikowych — kier. dr inz. Wiodzi-

mierz Strupinski

- Z-16 Materialow Grubowarstwowych — kier. doc.
dr hab. inz. Malgorzata Jakubowska

- Z-18 Technologii Materialow Tlenkowych — kier.
prof. dr hab. inz. Tadeusz Lukasiewicz

- Z-20 Zastosowan Materialow A™BY — kier. doc.
dr hab. inz. Lech Dobrzanski

- Z-21 Piezoelektroniki — kier. prof. dr hab. inz.

Waldemar Soluch.

Ponadto w sklad ITME wchodza: Osrodek
Informacji Naukowej 1 Technicznej, Sekcja Ogol-
nonaukowa oraz Dzial Wynalazczosci 1 Ochrony
Patentowej podlegle Sekretarzowi Naukowemu
prof. dr hab. inz. Andrzejowi Jelenskiemu, a takze
dzialy ekonomiczne iksiggowosci podlegle Z-cy
dyr. ds. Ekonomicznych — Gléwnemu Ksi¢gowe-
mu mgr Malgorzaciec Smictanowskicj oraz dzialy
administracyjne 1 techniczne podlegle inz. Jozefowi
Srembowskiemu.

Oprocz tradycyjnie prowadzonych badan w dzie-
dzinie technologii materiatow pdlprzewodnikowych,
materialow tlenkowych (aktywnych nieliniowych,
piczoelektrycznych, podlozowych), szkiel 1 ceramik
aktywnych 1 o zadanych charakterystykach, $wia-
tlowodow (aktywnych i fotonicznych), materialéw
kompozytowych, metali czystych, zlacz ceramika-
-metal 1 past do ukladow hybrydowych, badan ich
wlasciwosci oraz badan podzespolow. W Instytucie
prowadzone sa rowniez badania nad materialami no-
wej generacji znajdujacymi si¢ aktualnie w centrum
zainteresowania nauki $wiatowej. Sa nimi grafen,
metamaterialy samoorganizujace si¢ 1 gradientowe
oraz materialy dla ogniw paliwowych. Prace te
prowadzone sa w ramach tematéw statutowych, pro-
jektow badawczych migdzynarodowych 1 krajowych
oraz projektow zamawianych.

O historii, aktualnej tematyce 1 dalszych zamie-
rzeniach zamierzamy napisa¢ w nastgpnych arty-
kulach tego cyklu, poswieconym poszczegdlnym
dziedzinom, ktore ukaza si¢ w Materialach Elektro-
nicznych w 2010 r.
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